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Note:  Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably. 
 

SECTION A 

1. Attempt all questions in brief.      02 x 7 = 14 

Q 

no. 

Question Marks CO 

a.  Represent the decimal number 45 in binary and octal number systems. 

दशमलव संख्या 45 को बाइनरी और ऑक्टल संख्या पद्धति में व्यक्त कीतिए। 

02 1 

b.  Differentiate between combinational and sequential circuits (any two 

points). 

कॉम्बिनेशनल और सीक्वें तशयल सतकि ट में अंिर तलम्बिए (कोई दो तबंदु)। 

02 1 

c.  State the function of an encoder. 

एनकोडर का कायि तलम्बिए। 

02 2 

d.  What is a multiplexer? Write any two applications. 

मल्टीपे्लक्सर क्या है? इसके कोई दो अनुप्रयोग तलम्बिए। 

02 2 

e.  What is a shift register? Name any two types. 

तशफ्ट रतिस्टर क्या है? इसके तकसी दो प्रकार के नाम तलम्बिए। 

02 3 

f.  What is a hazard in digital circuits? 

तडतिटल सतकि ट में हैज़डि क्या होिा है? 
 

02 5 

g.  What is noise margin in logic families? 

लॉतिक फैतमली में नॉइज़ मातििन क्या होिा है? 
 

02 5 

 

SECTION B 

2. Attempt any three of the following:      07 x 3 = 21 

a. Explain binary subtraction using 2’s complement method with a suitable 

example. 

2 का पूरक तवति का उपयोग करिे हुए बाइनरी घटाव को तकसी उपयुक्त 

उदाहरण सतहि समझाइए। 

07 1 

b. Design a full subtractor circuit using two half subtractors and basic gates. 

दो हाफ सब्टटर ैक्टर और बेतसक गेट्स का उपयोग करिे हुए फुल सब्टटर ैक्टर सतकि ट 

तडज़ाइन कीतिए। 

07 2 

c. Describe the construction and working of a Johnson counter. 

िॉनसन काउंटर की संरचना एवं कायि का वणिन कीतिए। 
 

07 3 

d. Explain the steps involved in state assignment of synchronous 

sequential circuits. 

तसंक्रोनस अनुक्रतमक सतकि ट में से्टट असाइनमेंट के चरण समझाइए। 
 

07 4 

e. Compare TTL, ECL and CMOS logic families with respect to power 

dissipation, speed and noise immunity. 

पावर तडतसपेशन, गति और नॉइज़ इमू्यतनटी के संदर्ि में TTL, ECL और 

CMOS लॉतिक फैतमली की िुलना कीतिए। 

07 5 
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SECTION C 

3. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 

a. What is Excess-3 code? Convert (57)₁₀ to Excess-3 code and explain the 

advantages of Excess-3 code over BCD. 

एके्सस-3 कोड क्या है? (57)₁₀ को एके्सस-3 कोड में पररवतििि कीतिए िथा BCD 

के मुकाबले एके्सस-3 कोड के लार् समझाइए। 

07 1 

b. Using K-map, minimize the Boolean function and implement it using only 

NAND gates: 

F(A,B,C,D)=Σm(0,2,4,5,8,10,12,13). 

के-मैप का उपयोग करके तनम्न बूतलयन फलन को सरल कीतिए िथा केवल 

NAND गेट से इम्प्प्लीमेंट कीतिए: 

F(A,B,C,D)=Σm(0,2,4,5,8,10,12,13). 

07 1 

 

4. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 

a. Explain the operation of a 4-bit priority encoder with truth table and logic 

diagram. 

टु्रथ टेबल और लॉतिक आरेि सतहि 4-तबट प्रायोररटी एन्कोडर के कायि को 

समझाइए। 

07 2 

b. Design a Full Adder using two Half Adders and basic gates. 

दो हाफ ऐडर िथा मूल गेट्स का उपयोग करके एक फुल ऐडर तडज़ाइन कीतिए। 
 

07 2 

 

5. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 

a. Explain the working of a D flip-flop using logic diagram, truth table and 

characteristic equation. 

लॉतिक आरेि, टु्रथ टेबल िथा कैरेके्टररम्बस्टक समीकरण सतहि D म्बिप-िॉप 

के कायि को समझाइए। 

07 3 

b. Explain Ring Counter with diagram and applications. 

ररंग काउंटर को आरेि िथा अनुप्रयोगो ंसतहि समझाइए। 

07 3 

 

6. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 

a. Explain race conditions in asynchronous sequential circuits. 

एतसंक्रोनस अनुक्रतमक सतकि ट में रेस कंडीशन समझाइए। 
 

07 4 

b. Explain the complete design procedure of a synchronous sequence 

detector using state diagram and state table. 

से्टट डायग्राम और से्टट टेबल की सहायिा से तकसी तसंक्रोनस सीक्वें स तडटेक्टर 

की पूणि तडिाइन प्रतक्रया समझाइए। 

07 4 

 

7. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 

a. Explain fan-in, fan-out and power dissipation in CMOS logic family. 

CMOS लॉतिक फैतमली में फैन-इन, फैन-आउट एवं पावर तडतसपेशन 

समझाइए। 

07 5 
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b. Differentiate between PLA and PAL. Explain how a given Boolean 

function can be realized using a PLA. 

PLA और PAL के बीच अंिर तलम्बिए। तकसी तदए गए बूतलयन फलन को PLA 

की सहायिा से कैसे महसूस तकया िा सकिा है, समझाइए। 

07 5 

 


